Diese Diodentypen werden in Bauform | und Il gefertigt - Anderungen vorbehalten

m

Type OA 600 OA610 - OA 620 o

-E DurchlaBstrom bei + 0,3V : mA =02 — =1 3

2 bei + 0,1V uA ot 20 - >

§ Sperrsirom bei — 5V uA i - : < 1000 =

v bei —10V A < 1000 < 1000 —_ _—

: =

e5 DurchlaBstrom mA 10 10 . 10 3

EE Spitzenstrom f > 25 Hz mA 20 20 20 £

E 2 | StromstoB (1 sec., Pause > 1 min) mA 60 60 60

o Eg_’ Sperrspannung \' 10 10 5 z

E‘g“ effektive Sperrspannung \'% 7 7 3,5 w

=5 § Spitzenspannung f > 25 Hz v 15 15 10 i 0

£9 SpannungsstoB (1 sec., Pause > 1 min) v 20 20 15 -
3 E‘ max. Temperaturkoeffizient p des Stromes | bei + 05V | %/°C =2 <2 -y

25 | im Bereich + 10°C bis + 60°C bei —2V | %/°C <5 <5 <S5 )

O

m

z
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l Type OA 801 OA 802 OA 803 OA 804 OA 805
< DurchlaBstrom bei + 1V mA >85 =5 >5 >5 > §
: Sperrsirom  bei — 5V A < 1000 < 1000 — - —
= — 10V uA — — < 1000 < 1000 —
v —20V uA e o - — < 1000
QL DurchlaBstrom mA 20 20 20 20 20
Ok Spitzenstirom f-> 25 Hz mA 30 30 30 30 30
£ EU StromstoB (1 sec., Pause = 1 min) mA 80 80 60 60 60
: Eq Sperrspannung v 5 5 10 10 20
b S8 | effektive Sperrspannung \" 3,5 3,5 & 7 14
3 gg Spitzenspannung f > 25 Hz v 6 6 12 12 24
g8 > | SpannungsstoB (1 sec., Pause > 1 min) % 8 8 14 14 28
x> max. Temperaturkoeffizient psdes |pqi o/ [0 <2
X g . : 1 pedes |hei 4 1V|%/0C z 3 <9 <2 <2 <
5 ﬂr:{r}rgeélm Bereich + 10° C bis lbei — 5 V|%/° C ~s <5 <5 <5 <5
£2 | Richistromverhdllinisy) 2 MHz) <12 <15 <15 <2 )
o0 Jr (1500 MHz) .
Z3 Richtstrom bei 1500 MHz?2) LA > 40 = 40 > 40 = 40 = 40

Diese Diodentypen werden in Bauform | gefertigt - Anderungen vorbehalten

1) Richtstromverhdltnis bei den MeBfrequenzen { =1 MHz und 1500 MHz
2) Hf-Spannung Uar = 0,4, V, Wellenwiderstand Z = 70 Q, Widerstand des Strommessers R, = 3,2 kQ
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T Mischdiode ) Richtdioden
s | ©OA500 OA 501 OA 502 OA 503
Lo DurchlaBstrom bei + 0,5V mA =1 =1 = 0,50 = 0,25 w
e g Sperrstrom bei — 05V 1A < 200 - <100 <20 <7 '_'T_’
e Widerstandsverhdlinis bei + 0,5V v >5 > 10 > 25 > 35 A
e N

nL DurchlaBstrom mA 1.5 1,5 1 1 7
L i o

3% Spitzenstrom f > 25 Hz mA 2 2 1,5 1,2 a =
5 20 StromstoB (1 sec., Pause > 1 min) mA 3 3 2 1,5 v 3
e o.
o Eoo Sperrspannung \'% 2 ; 2 3 3 3
gad effektive Sperrspannung v 1,4 1.4 2 2 h O
% = § Spitzenspannung f > 25 Hz \'s 3 3 5 5 M —
gﬂ SpannungsstoB (1 sec., Pause > 1 min) v 5 7 7 g o
Z E’ max. Temperaturkoeffizient p des Stromes }bai +05V|9y%/eC < 1 < =1 <1 > o O
=0 im Bereich 4 10° C bis + 60° C bei—0,5V|%/° C <5 <5 <5 =5 5 m

(10]

Nenn-
Nenn-| - Nennfrequenz1) MHz | = 3000 > 3000 > 3000 2 3000 = <

Diese Diodentypen werden in Bauform | und IV gefertigt - Anderungen vorbehalten

1) Weitere Angaben iiber Grenzfrequenz auf Anfrage .
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Bive Mischdiode Richtdiode
OA 513 OA 516
Lo DurchlaBstrom bei + 05V mA =2 > 1
S5 Sperrstrom bei — 0,5V 1A < 200 < 100
¥ 3 Widerstandsverhdltnis bei + 0,5V > 10 >10
05 DurchlaBstrom mA 3 1,5
E"a Spitzenstrom f > 25 Hz mA 3,5 2
.gAE_U StromstoB (1 sec., Pause = 1 min) mA 4,5 3
—
o E?: Sperrspannung v 2 2
sad effektive Sperrspannung ¥ 1.4 1,4
_3 §'§ Spitzenspannung f > 25 Hz \ 3 3
E9S SpannungsstoB (1 sec., Pause > 1 min) v 5 . 5
% E‘ max. Temperaturkoeffizient p des Stromes } bei + 05V oLl®C <14 < 1
=2 im Bereich 4 10° C bis 4 60° C bei — 0,5V %I° C =5 <5
Lo Nennfrequenz MHz 9375 9375
o Mischdd@mpfung db <10 —_
Z¥ Richtstrom!1) ki uA — > 500

Diese Typen werden in Bauform | gefertigt - Bauform IV auf Anfrage + Anderungen vorbehalten

1) Eingangsleistung Nar = 1 mW; ZF Belastungswiderstand R. = 300 Q
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